PN P-Transvistor fur Schalteranwendungen bis 8 A

AUY 18

AUY 18 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor mit Gehause 8 A 3 DIN 41878 (TO-8).
Der Kollektor ist mit dem Geh&use elektrisch verbunden.
Fir die Befestigung auf-einem Chassis sind die Isolierteile bzw. Befestigungsteile 062910—
B13-B, Q62901-B17-A und Q62901-B17-B vorgesehen. Diese sind zusatzlich zu bestellen.
Der Transistor AUY 18 ist besonders fir die Verwendung als Schalter bei hohen Spannungen

geeignet.
Typ Bestellnummer
AUY 181V Q60120-Y18-D
AUY 18 V Q60120-Y18-E
Spanplatte Q62901-B17-B
Glimmerscheibe Q62901-B17-A
Isoliernippel Q62901-B13-B
-y

Y

Spannplatte

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung (- I. = 2 A)
Kollektor-Emitter-Spannung (Ic = I¢ max)
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 1 V)
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Basisstrom

Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung; (T¢ < 45 °C)
(Uce =10V)

Wiarmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse

126

Glimmerscheibe

RthJG

B2 1

=70 =

s

Gewicht etwa 4,8 g

MaRe in mm

Isoliernippel MaRstab 2:1

45 \'
35 \
64 \
64 \
20 \
8 A
1,5 A
100 °C
—55 bis +90 °C
1" w
[ <5 | K/w



AUY 18

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Die Transistoren AUY 18 werden bei —I; =5 A nach der statischen Stromverstarkung B
gruppiert und mit rdmischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten bei einer

Kollektorspannung von —Uge = 0,5 V.

B-Gruppe v \'
_Ic B B _UBE
A Ic/ 1y Ic/Ig V)
0,5 75 125 0,3
5 45 (30 bis 60)* 75 (50 bis 100)* 0,55 (< 0,95)*
8 36 55 0,65 (< 1,1)"

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(-Ic=8A; Iz =08A)

Statische Kenndaten

Kollektor-Emitter-Reststrom
(wUcev=64V; Uge 2 1V)
Emitter- Basis- Reststrom
(—UEBO =20V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(~Iceo = 2A)
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(—Iceo =8A)
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
Arbeitspunkt: —Ic =05 A; —Uce =6V
Grenzfrequenz in Emitterschaltung
Transitfrequenz

Temperaturabhingigkeit der

zuldssigen Gesamtverlustleistung
Pior = F (Tg): Uce = Parameter

Ugg=0bisT0V

P iof
10

T 30V Y

45V

; \

0 50 100°C

* AQL = 0,65% —Tf

“Ucesar | 019 (<035)* |V
Ts 90 25 °C
=Icey 3(<10) 0,156 (< 1)*| mA
~Iepo 3(<10) 0,07 (< 1)*| mA
—U(BR)CEO > 45 > 45 \
_U(BR)CEO > 35 > 35 \")
fa 8 kHz
fT 300 kHz

Zuldssige Impulsbelastbarkeit
%’thJG =f(t); v = Parameter

[ —
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T
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N

e
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]
10

T 100
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AUY 18

Stromverstiarkung 8 = f (iI¢)
~Uce = 0,5V; Tg = Parameter
(Emitterschaltung)

~ AUY 18
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Kollektorstrom Ic = f (Ugg)
=Uce = 0,5V; T = Parameter
A (Emitterschaltung)
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Stromverstarkung B = f (I.)
~Uce = 0,5V, T = Parameter
(Emitterschaltung)

AUY 18

v

10’
5 T
: —— Miftetwerte T
— — Sireuwerte bei ;=25 T
109
0 5w 5 1'ma
—— _IC
Sittigungsspannung
Ucesar = f (Ic): B = 10;
A T = Parameter (Emitterschaltung)
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AUY 18

A
El

8

0

Ausgangskennlinien I = f (Ugg)

Iy = Parameter
(Emitterschaltung)
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Iy = Parameter
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AUY 19, AUY 20, AUY 34

PNP-Transistoren fiir Schalteranwendungen bis 3 A

AUY 19, AUY 20 und AUY 34 sind legierte PNP-Germanium-Transistoren im Gehduse 3 A 2
DIN 41872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehéuse elektrisch verbunden. Die Transistoren
sind besonders fiir den Einsatz als NF-Leistungsschalter geeignet.
Fir die isolierte Befestigung dieser Transistoren auf einem Chassis sind die Isolierteile 062901—

B11-A und Q62901-B13-B vorgesehen. Diese sind zusétzlich zu bestellen.

Kollektor-Emitter-Spannung

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
AUY 19 lI Q60120-Y19-C AUY 341l Q60120-Y34-B
AUY 19 IV Q60120-Y19-D AUY 34 1lI Q60120-Y34-C
AUY 19V Q60120-Y19-E AUY 341V Q60120-Y34-D
AUY 20 11 Q60120-Y20-C Isoliernippel Q62901-B13-B
AUY 20 IV Q60120-Y20~-D Glimmerscheibe Q62901-B11-A
AUY 20V Q60120-Y20-E
E o4]¥ B
! -
] 85 ) g
o ! |
L) ! &
b ! +015
| el
- ‘}Z:qs 8—0,5“ ~-26,2M

Gewicht etwa 16,6 g MaBRe in mm Glimmerscheibe Isoliernippel!
trocken: R, = 1,25 K/W MaBstab 2:1
gefettet: R,, = 0,35 K/W

Grenzdaten AUY 19 AUY 20 AUY 34

Kollektor-Emitter-Spannung

(Ic = Icmax) =Uceo 45 60 80 v

Kollektor-Emitter-Spannung

(Uge ==1V) ~Ucev 64 80 100 \)

Kollektor-Basis-Spannung —Ucgo 64 80 100 \

Emitter-Basis-Spannung =Ugsgo 20 20 20 \

Kollektorstrom ~Ic 3 3 3 A

Basisstrom -Is 0,5 0,5 0,5 A

Sperrschichttemperatur T 90 90 90 °C

‘Lagertemperatur Ts —-55 bis 90 | —55 bis 90 | —55 bis 90 | °C

Gesamtverlustleistung:

(Te <45°C; Uce =10V) Piot 30 30 30 w

Wirmewiderstand

Kollektorsperrschicht — l '

Transistorgehiuse Riniel =15 <15 =15 K/w
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AUY 19, AUY 20, AUY 34

Dynamische Kenndaten (7; =25°C) AUY 19

AUY 20

AUY 34
Arbeitspunkt: ~Jc =05 A; —Uce =2V
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 10 kHz
Transitfrequenz fr 350 kHz
Arbeitspunkt: —~Ucpo bzw. —Uggo =6 V
Kollektor-Basis-Kapazitét Ccso 200 pF
Emitter-Basis-Kapazitat Ceso 90 pF
Schaltzeiten: Bei einem Ubersteuerungsfaktor
von 4 = 1,6 bis 3 und einem Ausrdaumstrom tein 10 (< 20) us
von Ig; =15 mA (—Ic = 1 A) gelten t, 8 (< 15) ©s
nebenstehende Schaltzeiten t 15 (< 30) us

Statische Kenndaten (75 = 25°C)

Ta <90 25 °C
Kollektor-Emitter-Reststrom AUY 19
(—Ucev=64V; Uge =1V) =Icev 5 (< 10) 0,15 (< 0,56)" mA
Kollektor-Emitter-Reststrom AUY 20
(—Ucev=80V; Uge =1V) ~Icev 5 (< 10) 0,15 (< 0,5)* mA
Kollektor-Emitter-Reststrom AUY 34
(~Ucev=100V; Uge =1V) =Icev 5(<10) 0,15 (< 0,5)" mA
Emitter-Basis-Reststrom
(=Ugso = 20V) , —Iego 4,5 (< 10) 0,07 (<04)" | mA
Kollektor-Emitter- AUY 19 -Ugryceo| > 45 > 45 Vv
Durchbruchspannung AUY 20 -Ugriceo| > 60 > 60 \
(-IC = 3A) . AUY 34 “U(BR)CEO > 80 > 80 v

Die Transistoren AUY 19, 20 und 34 werden bei —Ic =1 A nach der statischen Stromver-
starkung B gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten
bei einer Kollektorspannung von —Uce = 1 V und nachstehenden Kollektorstrémen.

B-Gruppe " ‘ n v Y

AUY 19
Typ —_— AUY 19/20 AUY 19/20 AUY 19/20 ALY 20
AUY 34 AUY 34 AUY-34 —_ AUY 34
-Ic B B B B —Usge
A Ic/1, I/ 1 Ic/1y Ic/1s v
0,05 30 49 74 124 0,2 (< 0,32)
1 19 30 45 75 0.6 (<08)*
(12,5 bis 25)* | (20 bis 40)* | (30 bis 60)* | (50 bis 100)* :
3 10 17 25 42 1,0 (< 1,5)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung —Ucesat 0,5 (<1,0)* Vv
(-Ic=3A; I =0,3A)
* AQL = 0,65%
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AUY 19, AUY 20, AUY 34

Temperaturabhangigkeit der Temperaturabhingigkeit der
zuléssigen Gesamtverlustleistung zulassigen Gesamtverlustleistung .
Peor = (Tg): Uce = Parameter Peot = f (Tg): Uce = Parameter
W AUY 19 W AUY 20
“ ] 0
PfOT me
A
" =Upe -0 bis 0V B I =Upp =0 bis 10V
T 30— CE 30 CE] \
‘\ 25vi——\
{25V \ 1
\ l \
45V
20 20 T
| 45V \ B0V \
\ \
0 \ 1 \
\ \
\
\ \
i 0 R
0 50 100 °C 0 50 100°C
— 75 ]

Temperaturabhingigkeit der

zulassigen Gesamtverlustleistung Zuldssige Impulsbelastbarkeit
Peor =f (Tg); Uce = Parameter K rense = £ (t); v = Parameter
w AUY 34 w AUY 19, AUY 20, AUY 34
40 il :
5 | i
136 R
= Uee 00510V |
Prop 30 — T w
—t 30V 5
\
20 50V !
\ 5
—— 80V
1 \\ 0?
\ 5L
\
0 10
5
0 50 100°C LY
—_—T
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AUY 19, AUY 20, AUY 34
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Stromverstarkung B =f(lc)
=Uce =1V, Tg = Parameter
(Emmerschaltung
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~Uce =1V; Tg = Parameter
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Stromverstirkung 8 = f (Ic)
=Uce =1V, T = Parameter
(Emitterschaltun 3

AUY 19 1ll, AUY 20 1ll, AUY 34 11
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5
B
T 108 =gt
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[40°C L T T N N
N N
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5
— Mittelwerte
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S 1 T
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B

_/c

Stromverstarkung B =f(I)
=Uce =1V; Tg = Parameter
( Emmerschanung)
AUY 19V, AUY20V .
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B
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AUY 19, AUY 20, AUY 34

Ausgangskennlinien /¢ = f (Ucg)
Iy = Parameter
(Emitterschaltung)

A - AUY 19
3 LOBIDEN
w1 | toma
4 ‘//

_Ic ret »”
ok 60mA

T //, /P/
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20 g P
s o {70
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1 2imA 7
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08 1 .
10515//
04 5mA ’\
Jp0mA
D T T 1

Ausgangskennlinien Ic = f (Uce)
Iy = Parameter
(Emitterschaitung) :
A . AUY 34
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Ausgangskennlinien Ic = f (U¢g)
Iy = Parameter
(Emitterschaltung)
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AUY 19, AUY 20, AUY 34

.Ic

-[c

Kollektorstrom I = f (Uge)
=Uce =1V; Tg = Parameter
(Emitterschaltung)

mA AUY 19, AUY 20, AUY 34
104
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Séattigungsspannung
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T = Parameter (Emitterschaltung)
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AUY 21, AUY 22, AUY 29

Statische Kenndaten (7; = 25°C)

Die Transistoren AUY 21, 22 und 29 werden bei —Ic = 5 A nach der statischen Stromver-
starkung B gruppiert dnd mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten
bei einer Kollektorspannung von —Uce = 0,5 V.

B-Gruppe

v

\

Typ

AUY 21/22

AUY 21/22
AUY 29

AUY 21/22
AUY 29

AUY 29

B
Ic/1s

B
Ic/ I

B
I/ 1

B
Ic/1g

32
19
(12,5 bis 25)"
15

50
30
(20 bis 40)"
25

Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung

(-Ic= 10A; Ig =1 A)
Kollektor-Emitter-Sattigungs-
spannung (Ic = 10 A fiir die
Kennlinie, die bei konstantem
Basisstrom durch den
Kennlinienpunkt

"'Ic =11 Aund Uce = 05V geht)
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung

(-Ic=8A; Is =08A)
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung (Ic = 8 A
fur die Kennlinie, die bei
konstantem Basisstrom durch den
Kennlinienpunkt —Ic = 8,8 A

und Uce = 0,5V geht)
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
(-Ic=15A; Is =15A)
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung (—Ic =16 A
fir die Kennlinie, die bei
konstantem Basisstrom durch den
Kennlinienpunkt —Ic = 16,56 A
und Ugg = 05V geht)

* AQL = 0,65%

75
45
(30 bis 60)*
36

AUY 21

125

75

(50 bis 100)*
60

AUY 22

0,3 (< 0,5)
0,65 (< 0,95)"

0,65 (< 1,1)°

AUY 29

—Ucesat

—Ucesat

—Ucesat

—Ucesat

—Ucesat

_UCEsat

0,22
(<04)"

0,27
(< 0,5)"

0,18
(< 0,35)*

0,256
(< 0,5)"

0.3 v
(< 0,5)*

0,35 \'
(<05)" *
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AUY 21, AUY 22, AUY 29

Statische Kenndaten AUY 21
Ts 90 25 - °C
Kollektor-Emitter-Reststrom '
(_chv =65V, UBE =1 V) —ICEV 3 (< 10) <1* mA
Emitter-Basis-Reststrom
("Ugao =20V) —Itso 3 (< 10) <1* mA
Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung (_Icgo =2 A) _U(BR)CEO > 45 > 45 v
Kollektor-Emitter- Durchbruch-
spannung (‘Icgo =10A) "U(gﬁ)cgo > 32 > 32 \%
AUY 22
Kollektor-Emitter-Reststrom : g
(~Ucev=80V; Uge =1V) =Icev 3(<10) <1* mA
Emitter-Basis-Reststrom
(-Uggo =20 V) _lgao 3 (< 10) <1* mA
Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung (_Icgo =2 A) _U(BR)CEO > 60 > 60 v
Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung (_Icgo =8 A) _U(BR)CEO > 45 > 45 \'
AUY 29

Kollektor-Emitter- Reststrom .
(_UCEV=5OV; Uge =1 V) "Icsv 3 (< 10) <1* mA
Emitter-Basis-Reststrom
("Uggo=1ov) -IEBO 3 (< 10) <1* mA
Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung (‘Icgo = 2A) —U(BR)CEO > 32 > 32 \'
Kollektor-Emitter-Durchbruch- .
spannung ("[cgo = 15A) _U(BR)CEO > 20 > 20 v

AUY 21

AUY 22
Dynamische Kenndaten (7 = 25,C) AUY 29
Arbeitspunkt: —=Ic = 0,5 A; —~Uce = 6V
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fy 8 kHz
Transitfrequenz fr 300 kHz

Bei einem Ubersteuerungsfaktor von & = 1,5 bis 3

und einem Ausrdumstrom von toin 12 (< 25) ©s
Is; = 100 mA (- I = 5 A) gelten folgende t, 8 (< 15) us
10 (< 25) us

Schaltzeiten: t;
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AUY 21, AUY 22, AUY 29

Temperaturabhéngigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung
Pior =f(Tc); Uce = Parameter

- uy 21
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O
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T
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\
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Temperaturabhangigkeit der

zulisslgon Gesamtverlustleistung

Pior = f (Tg): Ucg = Parameter
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Zulassige Impulsbelastbarkeit
5{ rensg = £ (t); v = Parameter
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AUY 21, AUY 22, AUY 29
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Stromverstarkung B =f(I)
=Uce = 0,6 V; T = Parameter
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